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z elozo fejezetben ismertetésre
keriiltek a TE Circuit Protection
PolySwitchTM PPTC tilaramuédelmi
eszkozel. A céy kinalataban ezek
mellett néhany specialis hibrid
dramkorvédelmi megoldascsalad

is helyet kapott, melyek
részietezése kiilon fejezetet
érdemel. Ezek a kombinalt

védelmek egyszerre hasznalhatéak
tilmelegedés, tilaram és tranziens
tilfesziiltség elleni hatékony és
kiltségtakarékos védekezésre.
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A kordbban  megallapitottak
szerint, talaram  4ltalaban a
tapegység abnormalis mikodése
folytan, vagy a haldzati zavarok
hatasara megjelend tulfesziiltség
miatt keletkezik, igy hatékony
védelem tervezésekor —mindkét
esetet figyelembe kell venni.

Kombinalt ramkirvédelem -
hibrid megoldasok:

PolyZen™ eszkizik

A haztartisokban maéra szamtalan
hordozhat6 elektronikai késziiléket
talallunk a mobiltelefontél a
jatékkonzolokon 4t a notebook,
tablet, PDA/GPS, e-book olvaso
eszkozokig, melyek kiilonféle
tapegységekkel rendelkeznek, és
fokozottan ki vannak téve a
folytonos ki-, bedugdosas, illetve
az esetlegesen nem megfelel
tapegységhez, vagy inverz
polaritassal torténd csatlakoztatas
miatt fellépd tranziensek és egyéb
hibak hatasainak.

A legegyszeriibb védekezés a
tradicionalis korlatozé (clamping)
véddeszkozok, mint példaul a
Zener didéda alkalmazasa lenne, de
szélsOséges esetben ennek a
diodanak kellene disszipalni a

Tapegység

tapegység fel6l érkez6 Gsszes
energiat ugy, hogy a hiba
elmultakor is mikodoképes ma-
radjon a védelem.

fgy a védelem méreteiben ¢s
héleadasi strukturajaban is nagyon
robosztus lenne, a rendelkezésre
allo hely pedig a hordozhatd
eszkozokben korlatozott.

A TE Circuit Protection PolyZen
eszkoze  aktiv  talfesziiltség-
védelmi és passziv talaram-
védelmi  elemek  mikrokom-
binacioja, mely képes az érzékeny
elektronikai aramkordk tranzien-
sektol, fesziiltségtiiskéktdl, inverz
polaritassal

csatlakoztatott,

vagy

éppenséggel a

névlegesnél

nagyobb

fesziiltséggel

rendelkez6, mas eszk6zhoz tartozd
tapegység csatlakoztatasabol eredd
problémak elleni védekezésre.

Szerkezetét tekintve a PolyZen
egy gyors ¢s precizen megszolalo
aktiv  tulfesziiltség  levezetd
félvezetdbodl, — Zener diddabol —
és egy aramkorlatozd polimer

Védett aramkor




PPTC rétegbdl all.

Amikor a Zener a tllfesziiltség
megjelenésekor aktivizalodik és a
talterhelést a test felé levezeti
(sont), a PolySwitch rétegen
atfolyo novekvo hibaaram,
valamint a Zener diodan beliili I’R
melegedés PPTC rétegre iranyuld
fiitéhatasa egymast segitve
juttatjdk a  polimert magas
ellenallast allapotba, mely
korlatozza a  hibaaramot, ¢és
egyidejiileg védi a Zener diddat,
valamint a mogottes aramkort is.

Ez a kis méretii kombinalt eszkoz
lehetéveé teszi a koltséghatékony,
helytakarékos ¢és mégis hatdsos
védekezést egészen 30W
terhelésig, 2.3A tartoaram mellett.

Mivel a PPTC eszkdz a hiba
megsziinésekor ismét kis
ellenallast  allapotba  keriill, a
védelem automatikusan ujraéle-
sedik, nincs sziikség az alkatrész
cseréjére, azaz a megoldas
lizemeltetési  és  karbantartasi
szempontbol is idealis.

A szorakoztatoelektronikai készii-
Iékek specialis aramkorvédelmi
igényeihez illeszkedik a PolyZen
CE (consumer electronics)
sorozat, amely a tabletekre
vonatkozo ipari szabvany szerinti
2.6A névleges tartdaramu PPTC és
az 5.6 vagy 134V zener
fesziiltségli integralt Zener didda
kombinacidjaval  rendkiviil  kis
SMD méretben (magassag: 1mm)
tokéletes megoldast ad a nem
megfeleld taplalas okozta
problémakra.

AC2PRO™ eszkizik AC vonalakra

A TE Circuit Protection 2PRO
csaladja is egy integralt tularam és
tulfesziiltség elleni véddeszkoz, ez
azonban félvezeté dioda helyett

fémoxid varisztort (MOV)
tartalmaz, mely a termikusan
csatolt PolySwitch PPTC
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eszkozzel alkot hibrid védelmi
megoldast valtakozé aramu (AC)
vonalakon érkez6 anomaliak ellen.
Tradicionalis védelmeknél, alta-
laban kiilonallo MOV ¢és vala-
milyen  aramkorlatozé  eszkoz
(olvadobiztositd vagy hoébiztosito)
egylittes alkalmazasa jellemzo.

Ez nem csak a sziikséges hely
nagysaga miatt problematikus, de
amikor a tulfesziiltség meg-
jelenésével a foldelés felé induld
sontaram mértéke meghaladja a
varisztor ~ altal  biztonsagosan
kezelhetd energiaszintet, az MOV
leéghet, mert az aramkorlatozo
eszkoz lassan reagal.

A kombinalt védelem alkalmazasa
a helymegtakaritas elénye mellett
a termikusan csatolt PPTC, — a
nem csak sajat  bels6 IR
melegedése, de a varisztor
melegedése miatt is hatarozottan
és gyorsan fellép6 — aram-
csokkenté hatdsa miatt sokkal
biztosabb  védelmet jelent a
védbeszkozre nézve is, nem csak a
védend aramkorre vonatkozoan.

Olyan projektekben, ahol a
valtakozé arami halézat nagyon
szennyezett (LED alapu vilagitas-
technika, mér6orak stb.) a 2PRO
eszkozok hasznalata indokolt, és
hely- valamint koltséghatékony
megoldast biztosit 150 mA, 350
mA illetve az Gjabb tipus esetén
750 mA tartdaram mellett.

(Bilmetal hibrid PPTC (MHP)
eszkizok
A litium-ion  akkumulatorok

elsésorban nagy teljesitményii
kéziszerszamokban valo elter-
jedése sziikségessé tette egy olyan
véddeszkoz megalkotasat, mely
koltséghatékony megoldast nyujt
akar 30A tartoaram mellett 30V és
afeletti

fesziiltségen is.

Robosztus,

megbizhatd

aram-

korvédelmet

draga FET-es és komplex vezérld
elektronikai aramkori
megoldasokkal lehet biztositani.
Ha olcsobb megoldasra torekszik a
mérndk, akkor szoba johet még a
hagyomanyos  bimetal  alapt
védelem is, azonban a nagy
aramértékek miatt nagy
érintkezOkre van sziikség, ami a
komponens méretét  noveli.
Réadasul a maximalis kapcsolési
¢élettartamot  korlatozza az iv
keletkezése  miatti  érintkezd
Oregedés is.

A TE Circuit Protection MHP
csaladja megoldja ezt a helyzetet,
részben kivalthatok vele a draga
FET alapi megoldasok, de
legalabbis jelent6sen csokkent-
hetdk a koltségek.

A Dbiztos mikodéshez ¢és a
koltséghatékonysaghoz olyan
bimetal véddeszkozok hasznal-
hatok, melyek az érintkezokkel
parhuzamosan kotott PolySwitch
PPTC-vel vannak felszerelve.

Normal miikodési koriilmények
kozott az abran lathatdé modon az
aram jelentds része a bimetal

nagyon kis ellenallast
érintkez6jén  folyik  keresztiil.
Abnormalis  viselkedés esetén,

példaul a motor forgdrészének
beragadasakor, az atfolyé aram

emelkedésével a  bimetalban
keletkez6 h6é hatasara annak
érintkez6i  kozotti  nyomoerd




csokken, ezaltal az atmeneti

ellenallas novekszik.

Ebben a munkapontban az aram a
parhuzamosan  kapcsolt, még
mindig alacsony impedancias
allapotban  1évé  PolySwitch-re
terelédik  at,  hiszen  annak
ellenalldsa mar kisebb, mint a
bimetal érintkez6i kozti atmeneté.

A PolySwitch-ben keletkezd IR
h6 hatasara az atpolimerizalodas
megkezdddik, az eszkdz magas
impedanciaju allapotba keriil, a
hibaaram csokkenni fog, azonban
az aktivalt PPTC eszkoz szivargasi

arama keltette hé a bimetal
fitéséhez, és ezaltal az érint-
kezbinek  biztos nyitva ma-

radasdhoz jelentdsen hozzajarul,
ezzel megakadalyozva a
kapcsolasi bizonytalansagbol
ered6 ivképzodést is.

Az MHP eszkozok tokéletes
megoldast nyUjtanak kézi-
szerszamok LI-ION  telepeinek
védelméhez, de széles korben
hasznalatosak sziinetmentes tap-
egységekben,  valamint motor

védelmekhez is.

A kettés  kapcsolodasi  ¢és
megszakitasi =~ jelleg  (,,double
make, double break™) el6segiti az
alkatrész méretcsokkentését u-
gyanakkora hibaaram-tiirés mel-
lett.

Az MHP eszkoéz ellenall a heves
razkodasnak is, és névleges 36V
(DC)
tartoaram

30A
100A

fesziiltség  esetén,
mellett

megszakitasaraisképes.

Az MHP-SA széria még ennél is
tobb  lehetdséget  kinal, egy
harmadik kivezetésen keresztiil az
akkuellen6rz6 IC fel6l képes
aktivalasi jel fogadasara.

Normal esetben a bimetal rend-
kiviil kis ellenallasa érintkezén
folyik at az aram tlnyomo része.

Ha az
rendszer

akkumulatorfigyel6
abnormalis  értékeket
érzékel a hOmérsékletben, a
fesziiltségben, vagy az
aramerdsségben, akkor az abran
lathatd moédon a kiils6 FET
bekapcsolasaval a fiité funkciot
ellatd PPTC aktivalodik, elésegiti

MHP-SA

a bimetal gyors leoldasat, az iv
elfojtasara szolgalo PPTC pedig
szivargasi aramanak fiité hatdsan
keresztiil ugyel az érintkezék
biztos nyitva tartasara és az aram
lekapcsolasara.

Az MHP eszkozok harmadik
csaladja (MHP-TA sorozat) a
kimondottan miniatiir hordozhato
eszkozok, mint példaul tabletek, e-
book olvasok, vékony notebookok
szamara készilt 9V  névleges
fesziiltségre és 6 vagy 15A
tartéaramra.

iv elfojto PPTC
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